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Università «Luiss» di Roma: laurea in giurisprudenza, 15 luglio 1998. 

In seguito ad esame di concorso nominato Segretario di legazione in prova 

nella carriera diplomatica, 29 dicembre 2000. All'Istituto Diplomatico, corso di 

formazione professionale, 8 gennaio-28 settembre 2001. (In applicazione alla 

Dir. Gen. Promozione e Cooperazione Culturale, Uff. VI e alla Dir. Gen. Paesi 

Americhe, Uff. I). Confermato in ruolo dal 29 settembre 2001 e nominato Se-

gretario di legazione. Alla Dir. Gen. Promozione e Cooperazione Culturale, 

Uff. II, 1° ottobre 2001. Alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato, 

28 luglio 2003. Secondo segretario ad Il Cairo, 7 settembre 2004. Confermato 

nella stessa sede con funzioni di Primo segretario, 29 dicembre 2004. Primo se-

gretario commerciale a Santiago, 11 agosto 2008. Confermato a Santiago con 

funzioni di Primo segretario, 1° ottobre 2010. Consigliere di legazione, 2 lu-

glio 2011. Confermato a Santiago con funzioni di Consigliere, 25 novembre 

2011. Incaricato di svolgere le funzioni di Capo Uff. V della Dir. Gen. Mondia-

lizzazione e Questioni globali, 1° febbraio 2013. Da novembre 2013 a maggio 

2014 segue, presso l’Istituto Diplomatico della Dir. Gen. Risorse e Innovazio-

ne, il corso di aggiornamento professionale per Consiglieri di legazione previ-

sto dall’art. 51, comma 1, lettera a) della Legge 4 giugno 2010, n. 96. 

Consigliere di ambasciata, 2 luglio 2015. Primo consigliere a Bangkok, 21 

settembre 2015. Primo consigliere a Washington, 6 agosto 2018. Confermato 

nella stessa sede con funzioni di Primo consigliere commerciale, 1° febbraio 

2019. Al Ministero, 11 settembre 2023. Fuori ruolo per prestare servizio presso 

il Ministero dell’Università e della Ricerca quale Consigliere Diplomatico del 

Ministro, 19 settembre 2023. Ministro plenipotenziario, 2 gennaio 2024. 


